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PSAT: 44 dBm (minimo) / 44.5 dBm (tipico); Ganho de poténcia: 19 dB (minimo) /
19.5 dB (tipico); PAE: 28 % (minimo) / 30 % (tipico). Dimensdes do die: 3.52 x 3.55 x

0.1 mm.

Caracteristicas RF - 1A=+25°C;vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; T = 100 ps; D = 10%

Parametro

Frequéncia de operacao

Poténcia de saida saturada
Ganho de poténcia

Planicidade do ganho de
poténcia

Eficiéncia de poténcia
adicionada

Ganho de pequenos sinais

Planicidade do ganho de
pequenos sinais

VSWR de entrada

Polarizagao DC e correntes

Parametro

Tensdo de dreno
Tensdo de porta

Corrente de dreno em
repouso

Simbolo

Psat
Gp

AGp

PAE

S21

AS21

VSWR(in)

Simbolo

vd
Vg

Id
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Minimo

11500

44

19

28

28

Minimo

Tipico Maximo
- 18000
44.5 -
19.5 -
- +0.5
30 -
29 31
- +1.5
1.8 2
Tipico Maximo
28 -
-2.4 -

Valor

11500-
18000

Valor

1.85 (Vd =
+28V,
Ajustével; a
fonte nao
classifica
esse valor
como
minimo,
tipico ou
maximo.)

Unidade

MHz

dBm
dB

dB

%

dB

dB

Unidade

%

\

A
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LCRF

Valores limite

Parametro

Tensdo dreno-fonte maxima
Polarizagdo minima da porta
Poténcia de entrada maxima
Temperatura de armazenamento

Temperatura maxima do canal

Dimensoes do die

Parametro

DimenséGes do die

Simbolo
vd
Vg
Pin

TSTG

Top

Minimo Tipico

Valor

3.52x3.55%x0.1

LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Maximo

32

28

150

200
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Unidade
\Y
\Y
dBm
°C

°C

Unidade

mm

Registro da publicacao atual - 1.4 - 2026-10-26. Atualizagdo da descri¢do ou do contelido editorial. Substitui a reviséo 1.3.

Integracdo do die e sequéncia de polarizagao

Bloqueio DC integrado: RFin / RFout. Caminho DC para terra: RFin / RFout - GND. Pads de porta conectados internamente: Vg & Vg.
Caracterizagdo separada: TA=+25 °C; Vd = +28 V; Vg =-2.4 V; Pin = 25 dBm; T = 100 ps; D = 10%. Aplicar a polariza¢do de porta antes
da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Escopo da referéncia mecanica

Contorno e referéncias das coordenadas cotadas na fonte, em mm. Ndo constitui desenho completo de fabricagao ou de ligagao por

fios.

Desenho dimensional mecanico

LCI-PA-11500-18000-PS44pST

3.550 mm

2

3.520 mm

X (mm)
Vg: 0.293
Vd1: 0.855
Vd2: 1.768
Vd3:3.114

Y (mm)
RFin / RFout: 1.775

3.520 x 3.550 x 0.100 mm
X, Y: £0.100 mm
X-=-Y "1 -X,Y: mm

Todas as dimensdes estdao em mm [in].
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LCRF LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Curvas de desempenho

Graficos da ficha técnica original. Considere as condi¢6es de operacdo indicadas em cada figura.

Pulsado — Poténcia de saida saturada; Corrente dinamica de dreno; Eficiéncia de poténcia adicionada; Ganho de poténcia.

Anotacdo da pagina original: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=25dBm. Largura de pulso = 100 ps; ciclo de trabalho = 10%. Curva redesenhada a
partir da imagem original; as leituras sdo aproximadas.

47 40

D
Ul

Pout (dBm)

D
W

41 20
11 13.5 16 18.5 11 13.5 16 18.5

f (GHz) f (GHz)
5.0 22

20

ds (A)
Gp (dB)

18

1.5 16
11 13.5 16 18.5 11 13.5 16 18.5

f (GHz) f (GHz)

Aviso do documento

As especificagoes podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisdo vigente e os requisitos especificos
do produto. A proposta aprovada e a documentacdo do pedido definem a configuracao fornecida.
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